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Abstract:  

This work consists being studied of the properties electronic and optical of the laser diode 

BAlN/AlN. The objective of this work is to contribute a share in the field of the study of the electronic 

structures of the materials containing nitride and boron which are significant when designing device of 

optoelectronics.   

 This contribution milked in the first stage the calculation of the structures of tapes electronic of 

the ternary alloy BAlN and binary AlN in question with an aim of studying the parameter of curvature 

which has a direct effect on the optical properties of material. The method of calculation used is that of 

the empirical pseudopotential. The second stage consists in making the optimization of the structure 

suggested (BAlN/AlN) by using the graphic method with the Mathcad software.  The physical 

parameters of the diode to be optimized are: intrinsic and extrinsic parameters influencing the structure 

(gap, parameter of curvature, index of refraction, gain, density of current of threshold, temperature…). 

This study gift a better comprehension on is electronic and optical properties materials studied as well 

as the device proposed. This study will be confronted with other experimental and theoretical work.  
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 : ملخص

لصمام الليزر  BAlNه الناقلي المستعمل كطبقة نشطة يتضمن هذا العمل من دراسة الخصائص الإلكترونية و الضوئية للخليط الشب

المكونة من مواد للالهدف من هذا العمل هو المساهمة في مجال دراسة الهياكل الإلكترونية  .AlNمتعدد الآبار الكمية على القوام 

 .البصرية  ةالالكتروني ةجهزعند تصميم الأ يننتريد و البورون الهامال

 Pseudopotentielباستعمال طريقة الحساب  AlNو  BAlNي حساب الهياكل الإلكترونية للخليطين الخطوة الأولى للدراسة ه

تحسين . MATHCADباستعمال برنامج  BAlN/AlNالتجريبية، و الخطوة الثانية هي تحسين الخصائص الفيزيائية للهيكل 

يف، عرض حاجز الكمون، قرنية الانكسار، عرض التجو)الخصائص الفيزيائية للصمام تخص الخصائص الداخلية و الخارجية 

هذه الدراسة تعطي أفضل نتائج للخصائص الفيزيائية و هذا بمقارنتها مع مختلف البحوث (. الحرارة، عدد و عرض الآبار، الضغط

 .النظرية و التجريبية في مجال التحسين و تصميم الأجهزة الإلكتروضوئية

 

 :الكلمات المفتاحية

، خليط الثلاثي، عرض التجويف، الخصائص الداخلية و الخارجية، جوف الآبار، pseudopotentielخلائط أشباه الموصلات، 

 .عرض حاجز الكمون

 
 
 
 
 
 

 


